EunTES

Uk2ady podwéjnych 1 pojedynogych dynamicznych re jest-
réw przesuwajgoych o pojemnosdoi 1024 bity charaktery-
zujg sie¢ nastepujqoymi cechamis

- pojedynoczym napi¢ciem zasilania,

- motliwoscig bespodrednie) wspbélpraoy £ ukladami TTL,
- pojedynozym sygnalem sterujgoym /segarem/, ;
- wewne¢trznymi rezystorami obcigsenia,

MCY 7501N Jjest podwéjnym 1024-bitowym fejestre- prze-~
suwa jaoym z motliwosoig reoyrkulacji. '

MC 7505NA i MCY 7505NB &g pojedynosymi 1-Kbitowymi re-
Jestrami posiadajqoymi te same parametry jak MCY 7501N,

Uktad wyprowadzen

MCY 7501N

Dynamiczny nﬂunT
przesuwajgcy o ;nuenunoccl
2x1024 bity

MCY 7505NA
MCY 7505NB

Dynamiczny rejestr
przesuwajacy o pojemnosci
1024 bity

LS| NMOS
Bnynkaluzonunna

Obudowa CE 71

Uwaga: Wyprowadzenianr 12, 13, 14, I5 nieczynne dla uktadu MCY 7505NA,

nieczynne dia uktadu MCY 7505 NB

100 (1] 6] Upp
1RL [2 1s] 200
Opis wyprowodzen
o1 [3] 12] 201 .
i Uss. Upp —~ wejscia zasilajace
__ _CP — wejscie zegarowe
RIW E E 2RL CSI, CS2 — wejscia wyboru moduty
tR/W, 2R/W — wej$cia zapis/recyrkulacja,
cS, E E]mm IDI, 2DI — wejscia danych
DO, 2D0 ~ wyjscia danych .
55 EG: E cp IRL, 2RL - wyprowadzenia wewngtrznych rezystoréw
wyprowadzenianr 1, 2, 3, 4
Ne. [7] 1] NC.
Uss [8] 9] ne.

Tabela standéw rejestru

Wyprowadgenie
1D o M Funko ja pe 55 | 5os
o 100 R C C
v — [ D
_ [ L X X
CSy
5y —d Uss Reoyrkulsoja | X | H
D
RW ol ) “. - X | x | =
0 o—n D Zapis H L L
2RL
§4 Odozyt X L L
Upp . X - stan dawolny

Schemat wewngtrzny
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Parametry dopuszczalne

/USS = 0V/
Oznaczenile Nazwa Jedn, Wartosl
min max
UDD Népiqcie zasilania \'4 -0,5 7
Uy Napigcie na pozostalych v =0,5 7
wyprowadzeniach
PD Moo rozpraszana w 1
tamb Temperatura otoczenia ¢ 0 +70
w czasle praoy
tstg Temperatura przechowywania % -40 +125
Parametry charakterystyczne statyczne
o
lUgg = OV, t . = +25°C/
oznaazenie Nagwi Jedsi, Wartosé Warunki pomiaru
min max Uwagl
Uyp Napi¢cie zasilania v 4,75 5,25
UIH Napiecle wejsciowe v 2,2
w stanie wysokim
UIL Napieole wejsciowe v 0,65
w stanie niskim
ILI Prad uptywnosocl we jéé nA 10 UI = 5,25 V
UOH Napiecie wyjéclowe v 2,4 IOH = -1 mA
w gtanie wysokim zewnetren
RL = 1’5 k
U Napiecie wyjéoiowe v 0,45 1] 1 5 mA '
oL w stanie niskim ‘ oL *
IDD Prad gasilania - mA 80 UDD = 5,25 V
D = 0,8
Ry40 Ry | Rezystanoja obcigzenia x| o,8 2,2
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Parametry charakterystyczne dynamiczne

/Oboigtenie wyjéoia danyoh RL = 1,5 kS2, CL = 100 p#, Jedna bramka TTL/

’ Warunki
Oznaogenie Nazwa Jedn. Wartosé pomiaru
. min max Uwagli
4 o
fc - ¥E Ceestotliwosé zegara MHz 0,001 1 tamp = +25°C
(5]
0,025 1 taub = 4+70°C
t' Szerokosé impulsu zegara ns 0,8 10
tCD Czas opésnienia impulsu ns 0,2 1000 tomb = +25%¢
zegarowego L 5
0,2 40 ta-b = +70°¢C
tDW Czas przygotowania danych ns 200
wggledem zapisujacego, nara-~
stajgcego gbooza gegara
tDH Czas prretrzymania danyoh po ns 150
zapisujgoym, narastajgcym
gboczu zegarae
tA Czas dostepu ns » 500
CI Po Jemno4é we jSciowa PF 4 7
Sap = R e = f = 1 MHAz
Co Po jemnoéd wyJéciowa pP 10 14
cP
R/W
Dt

WYJSCIE W PRZYPADKU DO i
STALEGO WYBORU CS

I €s
WYISCIE W PRZYPATKU |
IMPULSOWEGO STERO ~ 'a ta
WANIA CS
M L
‘ Do

Zalecane zoleinosci czasowe prry sterowaniv rejestrem
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